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Urzadzenie do wylapywania zanieczyszczen

1 .

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie do wy-
tapywania z materialéw sypkich lub kawalkowych
zanieczyszczen o duzej twardosci, zwlaszeza ele-
mentow stalowych, zeliwnych lub staliwnych oraz
bul krzemowych.

Obecnie jest znane wylapywanie zanieczyszczen
w postaci duzych kawalkow feremagnetycznych z
materialéw -sypkich lub kawalkowych, wzglednie
szlamowych przy pomocy elektromagneséw, zwa-
nych odzelaziaczami elektromagnetycznymi, ktére
sg zwykle usytuowane nad gumowymi przeno$ni-
kami- taSmowymi.

Usuwanie zanieczyszczefi z materialéw nie fero-
magnetycznych rodbywa sie recznie, na wolnobiez-
nych tasmach transportowych. Zasadnicze wady
odzelaziaczy elektromagnetycznych to brak mozli-
woSci usuwania zanieczyszczen nie feromagnetycz-
nych oraz niewielka ich sprawno§é. W przypad-
kach gdy zanieczyszczenia w postaci elementéow
staliwnych lub zeliwnych sa pod grubg warstwa
materialu oczyszczanego, istnieje znikoma mozli-
wo$¢ wylapywania tych zanieczyszczen przez
elektromagnes.

Nawet w przypadkach, kiedy material oczysz-
czany, zesypywany jest wprost na beben elektro-
magnesu, zakres stosowania takiego urzgdzenia
jest czesto ograniczony wysoks temperatura ma-
terialu, np. wymogi procesu technologicznego na-
rzucajg usytuowanie miedzy suszarnig i mlynem
miotkowym.

56210

15

25

30

2

Celem wynalazku jest usuniecie powyzszych
wad, zabezpieczenie maszyn i urzadzen techno-
logicznych, przystosowanych do przerdbki miegk-
kich lub $redniotwardych materialéw, przed nisz-
czagcym dzialaniem zanieczyszczen w postaci du-
zych kawalkéw materialéw o duzej twardosci
oraz usuniecie tych zanieczyszczen z dalszego pro-
cesu technologicznego. ‘

Zadanie techniczne zmierzajgce do osiggniecia
wytycznego celu wynalazku, polega na ogranicze-
niu wielko$ci granulacji zanieczyszczen, przedos-
tajacej sie do dalszej przerdbki.

Urzadzenie wg. wynalazku jest pokazane na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia przekréj pio-
nowy urzadzenia wspoélipracujacego w zespole z
wirnikiem mlotkowym np. kruszarkg mitotkowa.
Urzadzenie wedlug wynalazku osadzone rozigez-
nie na znanym miynie mlotkowym, ktéry skiada
sie. z wirujacych milotkéw 1, rusztu lub sita 2,
Scian pancernych obudowy 3 wirnika, 'stanowi ry-—
koszetowa komora 4, ktérej Sciany boczne sg pro-
stopadle do osi wirnika milyna mlotkowego lub
kruszarki, a pozostale $ciany sg usytuowane pod
okre§lonymi wzajemnie katami i to: a=135—155°,
b = 200—220°, c¢ = 220—240°, d = 205—225° oraz
e=230—250°, osadzona w niej nierozlgcznie zbior-
cza kieszen 5, ze Sciang sitows 6, posiadajgcy ot-
wory dowolnego ksztaltu o przeswicie 5—30 mm
w kiérej odbite od $cian rykoszetowej komory
gromadza sie¢ twarde zanieczyszczenia, a materiat
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rozdrobniony przepada przez Sciane sitowa 6, oraz
w bocznej Scianie otwodr 7, stuzgcy do usuwania
zanieczyszczenn przystoniety zamknieciem 8.

Zastrzezenie patentowe
. 1

Urzadzenie do wylapywania zanieczyszczen, zna-
mienne tym, ze stanowi je rykoszetowa komora 4,
ktoérej Sciany boczne sy prostopadle do osi wir-
nika znanej kruszarki mlotkowej, na ktorej jest
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osadzona rozlgcznie, a pozostale Sciany sg usytuo-
wane pod okreSlonymi wzajemnie katami i to
a = 135—155°, b = 200—220°, c = 220—240°, d =
= 205—225° oraz e = 230—250°, osadzona w niej
nierozlgcznie kieszenn 5 ze S$ciang sitowa 6 posia-
dajaca otwory dowolnego ksztaltu o prze§wicie
5—30 mm oraz w bocznej $cianie otwdér 7 przy-
stoniety zamknieciem 8. '
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